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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板，包括设置于衬底上的薄膜晶体管；设置于
所述薄膜晶体管上的电致发光二极管，包括底电极、发光层和顶电极；
覆盖所述电致发光二极管的薄膜封装层，所述阵列基板还包括辅助电极
和所述电致发光二极管的顶电极的引出走线，所述辅助电极通过贯通所
述薄膜封装层的过孔与所述电致发光二极管的顶电极的引出走线电连
接。本发明公开的实施例提供一种阵列基板、其制作方法和包括阵列基
板的显示装置，能够降低电致发光二极管的顶电极和顶电极的引出走线
的整体电阻，解决因窄边框引起的IR压降和局部过热等问题，并能够避
免因激光切割造成的薄膜封装失效。
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